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(Bi2O3)0.75(RE2O3)0.25

RE=Er

Nayakama et al., Ceramics International 28 (2002) 907-910
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Effet de la taille des grains sur la transition ββββ2→εεεε
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plan 

• Préparation de poudres à grain de taille nanométrique

• Frittage Flash SPS 

• Frittage conventionnel 

• Conclusion et perspectives



solution de nitrate de Bi, Dy (0,1 mol/L)

ammoniaque (pH ~ 11.5)    

poudre

Bi2O3 – (Bi2O3)0.75(Dy2O3)0.25 - préparation

Bi2O3
(Bi2O3)0.75(Dy2O3)0.25
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DXHT - (Bi2O3)0.75(Dy2O3)0.25 - précurseurs
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Bi2O3 – (Bi2O3)0.75(Dy2O3)0.25 après calcination  

α Bi2O3

(Bi2O3)0.75(Dy2O3)0.25

2 theta (°)

10% α-Bi203 + 90% δ-Bi2O3

DRX après recuit 3h à 500°C
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(Bi2O3)0.75(Dy2O3)0.25 : frittage conventionnel

0 200 400 600 800 1000
-20

-15

-10

-5

0

∆L
(%

)

Température (oC)

(Bi2O3)0.75(Dy2O3)0.25  500°C – 3h

700°C - 1h : 81%

750°C - 1h : 87%

800°C - 1h : 87%



Claude Estournes
Geoffrey Chevalier

Frittage Flash - SPS
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Pression : 2-3 Pa Ar
Force appliquée : 2,5 kN
Durée de l’expérience : 10 minutes
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Frittage Flash – SPS- (Bi 2O3)0.75(Dy2O3)0.25
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Frittage Flash – SPS- (Bi 2O3)0.75(Dy2O3)0.25

compacité : 94%  

grains ~ 30 nm

(Bi2O3)0.75(Dy2O3)0.25  500°C – 3h
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Frittage Flash – SPS- (Bi 2O3)0.75(Dy2O3)0.25
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Conclusion et perspectives

• Poudre à grain de taille nanométrique facilement obtenue 
par précipitation 

• Caractérisations électriques en cours

• Le frittage Flash permet de conserver la taille nanométrique 
des grains

• Optimisation des conditions de préparation des poudres
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Poudres traitées à 360°C pendant 30 min 

Bi2O3 Bi2O3- Y2O3

40nm 30nm

Bi2O3 – (Bi2O3-M2O3) M=Y, Er, Dy



Bi2O3 – (Bi2O3-M2O3) M=Y, Er, Dy
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Poudres traitées à 360°C pendant 30 min 

Bi2O3

40nm

Bi2O3 – (Bi2O3)0.75(Dy2O3)0.25



Frittage Flash – SPS- Bi 2O3
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